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國立高雄大學應用物理學系 110 學年度第 2 學期 

第 1 次系務會議記錄 

時間：民國 111 年 3 月 15 日(星期二)中午 12 時 10 分 

地點：本校理學院大樓應用物理學系 523 會議室 

主持人：胡裕民 系主任                         記錄：陳俊凱 

出席委員：黃建榮老師、孫士傑老師、馮世維老師、謝振豪老師、 

          韓岱君老師、廖英彥老師、余進忠老師 

缺席委員：蔡進譯老師(病假)、邱昭文老師(差假)  

列席人員：劉芯瑜、李宛真、王智遠(系學會會長) 

 

主席報告：本系現有學生人數、休退學人數及今年度業務費及獎助

款、計畫申請概況。 

 

壹、 確認上次會議紀錄：確認。 

貳、 討論事項： 

討論案 

提案一                  提案人: 系主任 

案由：本系 111 學年度開課事宜，提請討論。 

說明：本系教師課程選填排序表如附檔。排課依本系 109 學年度第 1

學期第 4 次系務會議決議本系排課相關規定： 

1. 選課規範： 

(1) 製作必修、必選課程排序表供教師填寫排序，每位教師每學期至

少填寫 4 個排序課程。 

(2) 製作選修課程排序表供教師填寫排序，每位教師每學期至少填寫

4 個排序課程。 

2. 排課規範： 

(1) 排定必修與必選修課程授課教師，每位授課教師原則上 1 門，在

抽籤排定過程中填寫之志願第1順位的課程若未被選上，志願第 2

順位的課程將成為第 1 順位，以此類推。 

(2) 排定選修課程授課教師，假設在同一課程有多位志願者，若有教

師已滿足授課鐘點數且有其他教師尚未滿足授課鐘點數，滿足授

課鐘點數的教師將喪失該課的抽籤權利，以確保所有教師滿足授

課鐘點數。 

(3) 必修、必選課可連續授課三年，連續授課滿三年後原授課教師可

續必修、必選課程排序，若有相同排序，抽籤方式決定該課程之

授課教師。 

決議： 
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經與會委員討論過後，本系 111 學年度擬開設課程如下： 

【111 學年度上學期】 

鐘點_教師姓名 授課鐘點/課程名稱 授課總鐘點 備註 

4_胡裕民老師 
3-必修-量子物理(1) 

3-選修-材料性質量測與分析 
6 超 2 

8_黃建榮老師 

3-必修-應用電子學(1) 

3-選修-半導體製程與設備 

3-必修- (應化系)普物實驗(1) 

9 超 1 

8_孫士傑老師 

3-必修-電磁學(1) 

3-選修-固態物理(1) 

3-必選-專題研究(1) 

9 超 1 

8_馮世維老師 

3-必修- (應化系)普通物理(1) 

3-選修-發光二極體特論及實驗 

2-必修-書報討論(1) 

8 超 0 

8_蔡進譯老師 

3-必選-熱統計物理學 

3-選修-科技英文(1) 

3-必修-基礎物理實驗 

9 超 1 

5_余進忠老師 
3-必選- (應數系)普通物理(1) 

3-選修-科學實作 
6 超 1 

8_韓岱君老師 

3-必選-電路學(1) 

3-選修-半導體元件與物理(1) 

1.5-必選-固態材料專題實作(2) 

1.5-必選-奈米光電專題實作(2) 

9 超 1 

9_邱昭文老師 

3-必修-理論力學(1) 

3-選修-真空技術 

3-必修- (應物系)普物實驗(1) 

9 超 0 

8_謝振豪老師 

3-必修-應用電子學實驗(1) 

3-必修- (應物系)普通物理(1) 

3-選修-光學(1) 

2-必修-書報討論(3) 

11 超 3 

8_廖英彥老師 

3-必選-工程數學(2) 

3-必修-量子力學(1) 

3-選修-電磁波 

9 超 1 

兼任教師/ 

外系教師 

3-必修-應數系教師_微積分(1) 

3-必修-兼任吳宜蓁老師_計算

機概論 

6  
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【111 學年度下學期】 

鐘點_教師姓名 授課鐘點/課程名稱 授課總鐘點 備註 

4_胡裕民老師 

3-必修-量子物理(2) 

3-選修-磁性薄膜材料與元件 

3-必修- (應化系)普物實驗(2) 

9 超 5 

8_黃建榮老師 

3-選修-應用電子學(2) 

3-選修-有機電致發光二極體 

3-選修-奈米科技導論 

9 超 1 

8_孫士傑老師 

3-必修-電磁學(2) 

3-選修-固態物理(2) 

3-選修-程式設計 

3-必修-書報討論(2) 

12 超 4 

8_馮世維老師 

3-必修- (應化系)普通物理(2) 

3-選修-光電導論 

3-必選-專題研究(2) 

8 超 0 

8_蔡進譯老師 

3-必選-近代物理導論 

3-選修-科技英文(2) 

3-選修-綠色能源 

9 超 1 

5_余進忠老師 

3-必選- (應數系)普通物理(2) 

3-選修-薄膜物理 

3-必修-近代物理實驗 

9 超 4 

8_韓岱君老師 

3-選修-電路學(2) 

3-選修-半導體元件與物理(2) 

3-選修-掃描探針顯微術 

9 超 1 

9_邱昭文老師 

3-選修-理論力學(2) 

3-必選-物理數學 

3-選修-應用光譜學 

9 超 0 

8_謝振豪老師 

3-選修-應用電子學實驗(2) 

3-必修- (應物系)普通物理(2) 

3-選修-光學(2) 

3-必修- (應物系)普物實驗(2) 

12 超 4 

8_廖英彥老師 

3-必選-工程數學(1) 

3-選修-量子力學(2) 

3-必修-書報討論(4) 

1.5-必選-固態材料專題實作(1) 

1.5-必選-奈米光電專題實作(1) 

12 超 4 

兼任教師/外系教 3-必修-應數系教師_微積分(2) 3  
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師 

 
 

開課教師 開課年級 必/選修 鐘點數 課程名稱 

大  學  部  一  年  級 

應數系 

支援教師 
大一（全） 必修 各 3 微積分(1)(2) 

兼任教師 大一（上） 必修 3 計算機概論 

謝振豪 

老師 
大一（全） 必修 各 3 (應物系)普通物理學(1)(2) 

余進忠 

老師 
大一（上） 必選 各 3 (應數系)普通物理學(1) (2) 

馮世維 

老師 
大一（全） 必修 各 3 (應化系)普通物理學(1)(2) 

廖英彥 

老師 
大ㄧ（下） 必修 3 工程數學(1) 

邱昭文 

老師 
大一（上） 必修 3 (應物系)普通物理學實驗(1) 

謝振豪 

老師 
大一（下） 必修 3 (應物系)普通物理學實驗(2) 

黃建榮 

老師 
大一（上） 必修 3 (應化系)普通物理學實驗(1) 

胡裕民 

老師 
大一（下） 必修 3 (應化系)普通物理學實驗(2) 

大  學  部  二  年  級 

廖英彥 

老師 
大二（上） 必修 3 工程數學(2) 

邱昭文 

老師 
大二（上） 必修 3 理論力學(1) 

蔡進譯 

老師 
大二（上） 必修 3 基礎物理實驗 

余進忠 

老師 
大二（下） 必修 3 近代物理實驗 

孫士傑 

老師 
大二（全） 必修 各 3 電磁學(1)(2)  

邱昭文 

老師 
大二（下） 必選 3 物理數學 

韓岱君 

老師 
大二（全） 

必選 

選修 
各 3 電路學(1)(2) 

蔡進譯 

老師 
大二（下） 必選 3 近代物理導論 

大  學  部  三  年  級 

胡裕民 大三（全） 必修 各 3 量子物理(1)(2) 
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老師 

黃建榮 

老師 
大三（上） 必修 3 應用電子學(1) 

謝振豪 

老師 
大三（上） 必修 3 應用電子學實驗(1) 

謝振豪 

老師 
大三（全） 核選 各 3 光學(1)(2) 

蔡進譯 

老師 
大三（上） 必選 3 熱統計物理學 

韓岱君 

老師 
大四（上） 必選 各 1.5 

奈米光電專題實作(2) 

固態材料專題實作(2) 

廖英彥 

老師 
大三（下） 必選 各 1.5 

奈米光電專題實作(1) 

固態材料專題實作(1) 

碩  士  班  一  年  級 

孫士傑 

老師 
碩一（上） 必選 3 專題研究(1) 

馮世維 

老師 
碩一（下） 必選 3 專題研究(2) 

馮世維 

老師 
碩一（上） 必修 2 書報討論(1) 

孫士傑 

老師 
碩一（下） 必修 2 書報討論(2) 

碩  士  班  二  年  級 

謝振豪 

老師 
碩二（上） 必修 2 書報討論(3) 

廖英彥 

老師 
碩二（下） 必修 2 書報討論(4) 

 

【111 學年度擬開之選修課程-上學期】 

開課教師 開課年級 必/選修 鐘點數 課程名稱 

大  學  部  一 、二 年  級 

余進忠 

老師 

大一（上） 

/大二（上）

合開 
選 3 科學實作 

大  學  部  三  年  級 

廖英彥 

老師 
大三（上） 選 3 電磁波 

邱昭文 

老師 
大三（上） 選 3 真空技術 

大  學  部  四  年  級、碩 士 班 合 開 

韓岱君 

老師 

大四（上） 

/碩一上合開 
選 3 材料性質量測與分析 
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馮世維 

老師 

大四（上） 

/碩一上合開 選 3 發光二極體特論及實驗 

孫士傑 

老師 

大四（上） 

/碩一上合開 
選 3 固態物理(1) 

韓岱君 

老師 

大四（上） 

/碩一上合開 
選 3 半導體元件與物理(1) 

蔡進譯 

老師 

大四（上） 

/碩一上合開 
選 3 科技英文(1) 

廖英彥 

老師 

大四（上） 

/碩一上合開 選 3 量子力學(1) 

黃建榮 

老師 

大四（上） 

/碩一上合開 選 3 半導體製程與設備 

 

【111 學年度擬開之選修課程-下學期】 

開課教師 開課年級 選修 鐘點數 課程名稱 

大  學  部  一 、二 年  級 

孫士傑 

老師 

大一（下） 

/大二（下）

合開 
選 3 程式設計 

大  學  部  二  年  級 

邱昭文 

老師 
大二（下） 選 3 理論力學(2) 

馮世維 

老師 
大二（下） 選 3 光電導論 

黃建榮 

老師 
大二（下） 選 3 奈米科技導論 

大  學  部  三  年  級 

黃建榮 

老師 
大三（下） 選 3 應用電子學(2) 

謝振豪 

老師 
大三（下） 選 3 應用電子學實驗(2) 

大  學  部  四  年  級、碩 士 班 合 開 

韓岱君 

老師 

大四（下） 

/碩一上合開 
選 3 半導體元件與物理(2) 

韓岱君 

老師 

大四（下） 

/碩一上合開 
選 3 掃描探針顯微術 

孫士傑 

老師 

大四（下） 

/碩一上合開 
選 3 固態物理(2) 

余進忠 

老師 

大四（下） 

/碩一上合開 
選 3 薄膜物理 

蔡進譯 

老師 

大四（下） 

/碩一下合開 選 3 科技英文(2) 

蔡進譯 
大四（下） 

/碩一下合開 選 3 綠色能源 
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老師 

廖英彥 

老師 

大四（下） 

/碩一下合開 選 3 量子力學(2) 

胡裕民 

老師 

大四（下） 

/碩一下合開 選 3 磁性薄膜材料與元件 

黃建榮 

老師 

大四（下） 

/碩一下合開 選 3 有機電致發光二極體 

邱昭文 

老師 

大四（下） 

/碩一下合開 選 3 應用光譜學 

 

提案二                 提案人：系主任 

案由：本系 111 學年度兼任教師續聘案，提請討論。 

說明：如案由。 

決議：經與會委員討論過後，111 學年度本系兼任教師續聘名單如下， 

     續提送本系系教評會審議： 

職稱 
教師 

姓名 

是否 

續聘 
續聘期間 上學期 下學期 

是 否 
聘期 

起日 

聘期 

迄日 
開課課程名稱 

時

數 
開課課程名稱 

時

數 

兼任 

助理教授 
王淑雱 ˇ 

 111 年 8

月 1 日 

112 年 7

月 31 日 

工商英文聽力和

閱讀訓練 
2H 

工商英文聽力和閱

讀訓練 
2H 

兼任 

助理教授 
吳宜蓁 ˇ 

 111 年 8

月 1 日 

112 年 1

月 31 日 
計算機概論 3H 

  

 

提案三              提案人：系主任 

案由：111 年校慶活動-本系 20 週年系友回娘家相關事宜，提請討論。 

說明：活動日期：111.3.26(星期六)。 

決議： 

      照案通過(如附件 1，p12)。 

 

提案四              提案人：系主任 

案由：審核本學期本系學生一貫學碩士學位申請案，提請討論。 

說明：本系共有四名大三生申請學生一貫學碩士學位申請。 

決議： 

經與會委員討論過後，照案通過。 

姓名 學號 審核結果 

顏嘉佑 A1084313 通過 
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鄭弘翔 A1084329 通過 

張焜堯 A1084333 通過 

彭焌祐 A1084334 通過 

 

提案五                提案單位：系圖儀經費委員會 

案由：本系今年(111)度圖儀設備費(不含個人績效部分)如何分配使

用，提請討論。 

說明： 

一、 本系今年圖儀設備共分得$837,220 元整，扣除個人績效部分： 

$218,391 元，系所基本分配額尚餘$618,829 元。 

二、 系辦申請之行政教學費用：$113,294 元。 

(主機$85,389 元、經費來源：圖儀設備費、螢幕$27,905 元，經

費來源：系業務費) 

三、 本案業經本學期第 1 次系圖儀經費委員會討論，做成下列決議提

送本會審議：本案照案通過，剩餘經費$533,440 元將均分給系

上，續提系務會議討論。 

決議： 

本案照案通過。每位專任教師，分配明細如附件 2(p.13)。 

 

提案六               提案人: 系主任 

案由：是否於 111 學年度暑假開設「基礎物理」，提請討論。 

說明：依本校教務處 111 年 2月 25日便函辦理。暫定開課期程 111.7.18

（一）～111.8.16（二）止，每週一~週四每天上課 2 小時，合

計 36 小時。 

決議： 

經與會委員討論過後，決議請系辦於會後再次調查系上教師是

否有意願於 111 學年度暑假開設「基礎物理」，若無，則本次將不開

設該課程。 

 

提案七              提案人：系主任 

案由：確認本系 111 年度下半年委託辦理品質保證認可「訪視委員推

薦及不合適名單」，提請討論。 

說明：如案由，調查截至 111.3.8，共收到四位推薦名單。 

決議：本案照案通過(如附件 3，p16)。 
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提案八              提案人：系主任 

案由：申請本校111年度貴重儀器與重點需求經費補助本系擬購置之

貴重儀器，提請討論。 

說明： 

一、依據本校 111.2.21 研發處便函辦理。 

二、本系貴重儀器設備申請計畫書詳如附件 4(p.17) 

三、依據國立高雄大學貴重儀器管理辦法之第五條規定，有意申請者

需加填系所同意書，並附經系（所）務會議提案通過之會議紀錄，

併同申請計畫書、連署資料等文件，將電子檔及紙本乙份（須簽

章）於 111 年 3 月 22 日（星期二）17:00 前送達研發處。 

決議： 

本案照案通過(如附件 4，p17)。 

 

 
參、 臨時動議：無 

 

 

 

 

肆、 散會：今天下午 1 時 50 分 
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本系目前各學制現有學生人數、休退學人數及今年度業務費及獎助

款、計畫申請概況 
 

<本系各學制現有人數>                       <更新至 111.3.8> 

 大學部 192 人 碩士班 11 人 

一年級 55 3 

二年級 46 6 

三年級 40 -- 

四年級 46 -- 

延畢生 5 2 

總  計 203 人(不含休學人數) 

本學期休學人數 5 1 

 

<系上業務費>更新至 111 年 3 月 8 日 

時間 收入 支出 餘額 

109 年  810,770 

110 年 2 月 336,415 46,525 1,100,660 

110 年 9 月 0 139,681 1,020,979 

110 年 12 月 0 37,401 983,578 

111 年 1~3 月 334,640 10,923 1,307,295 

 

<系上其他獎(助)學金> 

本系捐贈款專戶 目前餘額 

應用物理學系系務發展基金暨學弟妹出國基金 82,200 

校友會補助社團相關活動(應物系系學會) 514 

應用物理學系運動相關經費 0 

應用物理學系運動相關經費-系籃 1,425 

應用物理學系運動相關經費-女籃 1,860 

應用物理學系特殊境遇學生就學用 104,527 
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<110 學年度系上各類計畫件數> 

計畫類別 110 學年度 

科技部計畫 7 件 

教育部計畫 0 件 

產學合作計畫 1 件 

大學生研究計畫 0 件 

 

 

 
返回議程 
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活動流程： 

時間 活動流程 地點 備註 

10：00 ~ 10：30 報到，領取紀念品 

理學院 1 樓 

 

10：30 ~ 11：30 20 週年系友交流活動 
理學院 111 階

梯教室 

11：30 ~ 14：00 20 週年系友交流暨募款餐會  

14：00 ~ 18：00 籃球、排球、羽球交流賽 
洪四川運動廣場 

羽球場 

男籃早上九點

開始 

經費總表 

項目 單價 數量 
單

位 
金額 備註 

餐費-桌菜 8,000 5 桌 40,000 
登記用餐系友(34大3小)與貴

賓合計約50人 

工作人員餐費 100 30 人 3,000  

工讀金 168 10 
小

時 
1,680 宣傳海報設計與文宣設計 

場地費 3,825 1 天 3,825 已完成登記 

停車費 30 40 次 1,200 
系友與貴賓開車入校 

30元/次 

紀念品 7,775 1 式 7,775 如下表 

公共意外險 5,128 1 式 5,178 依據109學年度費用估算 

雜支 2,000 1 式 2,000 美宣用品、文具用品等 

總金額 64,658  

 

 

 

附件 1 
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桌菜菜單 
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紀念品樣式 
項

次 
發放對象 物品 

單價

(元) 

數量

(個) 

總金額

(元) 

1 

貴賓、畢業滿

10 年系友(101

級以上) 

 

125 25 3,125 

2 未滿 10 年系友 

 

93 50 4,650 

總金額 7,775 

 

 

返回議程 
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附件 2 

返回議程 
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推薦委員名單（至多 10 位） 

NO. 委員姓名 
服務單位  

(請填全稱：學校名+系所名) 

職稱 

(例：教授兼系主任、教授

兼○○學院院長等) 

1 任中元 國立高雄師範大學物理學系 
教授 

推薦理由：曾任系所主管 

2 林春榮 國立屏東大學應用物理系 
教授兼理學院院長 

推薦理由：具行政主管經驗 

3 洪連輝 國立彰化師範大學物理學系 
特聘教授 

推薦理由：曾任系所主管 

4 何孟書 國立中興大學物理系 
教授 

推薦理由：曾任系所主管 

不合適委員名單（至多 5 位） 

NO. 委員姓名 
服務單位  

(請填全稱：學校名+系所名) 

職稱 

(例：教授兼系主任、教授

兼○○學院院長等) 

    

 

附件 3 

返回議程 
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國立高雄大學貴重儀器設備費申請計畫書 
※本申請書各項目均須填寫，但篇幅長短及頁數可自行調整。 

壹、 申請基本資料 

申請

人（保

管人）

資料 

單位 應用物理學系 

姓名/職稱 胡裕民  教授兼系主任 

電話 07-5919468 傳真 07-5919353 

手機 0925686318 E-mail ymhu@nuk.edu.tw 

儀器

資料 

加入方式 

■新購  □添購，現已有  台（財編：     ） 

□現有儀器加入 

□汰舊換新  台（財編：     已報廢：□是□否） 

中文名稱 穩態太陽光模擬器 

英文名稱 Solar Simulator 

廠牌 光焱科技股份有限公司 (Enlitech) 

型號 SS-X50 

功能概述 
太陽模擬光 3A 等級系統主要是用來量測太陽能電池之光電轉換表現。以強度為 

100 mW/cm2 之 AM 1.5G 為標準之入射光源，在室溫下利用 Keithley 2400 給予

偏壓進行掃描， 以量測太陽能電池之光電轉換效率。 

放置地點 514-1 

開放時間 星期一、三、五的早上 9:00~下午 17:00  

費用 
（ 單

位：新臺

幣元） 

設備費總金額 新臺幣 1,032,500 元（檢附估價單） 

經費項目 貴儀中心補助 
其他單位補助（請檢附相關證明文件） 

合計 經費來源： 

 

經費來源： 

 

經費來源： 

 

儀器設備費 1,032,500    1,032,500 

人事費      

消耗器材費      

維護費      

其他費用      

管理費      

合計      

申請人：        （簽章）    單位主管：       （簽章） 

日期： 

附件 4 
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貳、 說明 
一、 本設備申購計畫之背景、目的及重要性 

(一) 說明本設備如何達成跨院系之服務鏈或如何與校內其他儀器串連使用行

程重點儀器，以發揮最大效用。 

 

當前，溫室效應以及環境的污染，使得人們相當重視能源相關的議

題。太陽能電池或稱光伏電池(Photovoltaic cell，PV cell)是利用光伏效應

(Photovoltaic effect)將太陽能轉換為電能的一種能量採集 (Energy 

harvesting)科技。太陽能電池的種類非常多，以最重要的半導體層可區分

主要為以下幾類: 1.晶體矽太陽能電池:實驗室轉換效率數據最高可達約

26%，但生產過程需要高溫與成本高。2.薄膜型太陽能電池: 主要有非晶

矽(nc-SiOx:H)基薄膜太陽能電池、銅(銦、鎵)硒[Cu(In1-x,Gax)Se2，CIGS]

薄膜太陽能電池以及碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能電池等，吸收層厚度約為

0.3-5.0 m，生產成本較低，轉換效率高。但這三種薄膜型太陽能電池都

有缺點: 非晶矽基薄膜太陽能電池有光致衰減效應 (Stable-Wroski 效

應)，CIGS 薄膜太陽能電池中銦(In)材料較為短缺，碲化鎘(CdTe)薄膜太

陽能電池中的鎘(Cd)是稀有元素且有毒。3. 新型第三類太陽能電池: 氧

化物薄膜異質結構其優勢在於低成本、材料充足且無毒性。其他種類的

太陽能電池尚有染料敏化薄膜電池以及有機材料電池等。 

2021 年，由胡裕民教授兼系主任協同謝振豪教授、余進忠副教授以

及邱昭文副教授等四位，向科技部提出三年期整合型計畫:「物理系所研

究發展特色 — 總計畫 — 過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究

(Characteristic development project for department of physics—main 

project—The study of photovoltaic effect in transition metal oxide films)」，

由於本系尚無過渡金屬氧化物薄膜之光伏效應研究成果，且亦無光伏效

應的量測設備，所以科技部只同意兩年，第一年只給五十萬元，第二年

經費要看第一年的成果績效。因此，本設備的建置將有利於此系所研究

發展特色計畫的執行成果，更關乎到本系未來是否能繼續爭取執行系所

發展特色計畫。此外，校內與校外各系所若有研究太陽能電池材料，都

可來申請使用本儀器，甚至可以透過量測服務而進一步促成跨院系以及

跨校之間的研究合作。 
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(二) 校內是否已購置相同設備？若有，請說明現有設備不能達成而使用本設

備可以達成之說明。 

 
   無 

 
(三) 本設備對本校研究之重要性及迫切性。 

    
   如第一項之說明，應用物理學系於 2021 年由胡裕民教授兼系主任協

同三位教授向科技部提出三年期整合型計畫:「物理系所研究發展特色—

總計畫 — 過渡金屬氧化物薄膜之光伏 效應研究 (Characteristic 

development project for department of physics—main project—The study of 

photovoltaic effect in transition metal oxide films)」，由於本系尚無過渡金

屬氧化物薄膜之光伏效應研究成果，且亦無光伏效應的量測設備，所以

科技部只同意兩年，第一年只給五十萬元，第二年經費要看第一年的成

果績效。目前已經初步完成薄膜製程研究，接下來得要儘快量測光伏效

應，以獲得開路電壓，短路電流密度，填充因數和功率轉換效率等光伏

效應參數。因此，本設備的建置將有助於此系所研究發展特色計畫的執

行推動與成果，更關乎到本系未來是否能繼續爭取執行系所發展特色計

畫。 

 
(四) 本年度預定工作內容。 

 

1. 獲得經費後將儘快執行儀器採購。 

2. 儀器建置與測試。 

3. 訂定儀器管理辦法。 

4. 開放貴儀服務。 

 

 

 

二、 本設備敘述 

 
(一) 請詳述本設備之製造廠商及廠牌型號（如有多種可供選擇，請列出並註

明優先順序）、規格與功能（如靈敏度、精確度..等）、使用年限及其他重

要特性。 
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目前有參考光焱科技股份有限公司 (Enlitech)的穩態太陽光模擬器(型號

SS-X50)，包含: 

1.  A+級光譜穩態太陽光模擬器 (SS-X50)  

  01. 穩態太陽光模擬器  

自動光強測試: 調控 0~100%光強輸出控制, 可產出 100 種光強變

化, 最小精度 1%, 且不改變光譜 (非透過電流調整) 

            照射面積：50 mm × 50 mm 光斑 光譜匹配度：AM1.5 G，<12.5%， 

            A+級 

             輻射空間均勻性：<2%，A 級  

             時間不穩定性：<1%，A +級  

             水、電、氣需求：水：N/A、電：單相AC 100-240 V-10A 50/60 Hz、 

             氣：N/A  

             設備尺寸: 

                    燈箱:717mm(L) x 270mm(W) x 600mm(H),  

                    電控箱:480mm(L) x 430mm(W) x 197mm(H)  

             設備重量: 燈箱：35Kg, 電控箱：16Kg  

             檯面承重：100Kg  

             檯面面積：1500mm(L) x 800mm(W) 

          02. 測量分析軟體 (僅搭配SS-X模擬器銷售，不單獨零售)  

           03. 工控機(電腦)與螢幕  

           04. 詳細規格請參照 『B_SS-X50 規格書(CHT)_V1.9 

  

         2.  2 cm × 2 cm有效照光面積(SRC-2020-KG2-RTD) 

           濾波片選用 KG2  

           標準lemon介面  

           pt sensor感測器  

           校準報告：溯源到 NREL 

 

         3.  4吋鍍金平板測量樣品台 (SS-ST-SI-4)  

           a. 4吋晶矽測量樣品台  
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           b. 銅鍍金平臺(臺面尺寸:102x102mm)  

           c. 兩段式真空吸附功能  

           d. 7 L/min吸附能力真空泵  

           e. 兩組Z軸探針座  

           f. 探針兩根  

           g. 針尖：0.5 mm  

           h. 標準電池水準固定平臺  

           i. 4 個高度水準調整 Z 軸座，調整範圍 30mm 

           J. 4 線法量測 

 

        該儀器有一年保固，使用年限預計為七年。 
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(二) 設備圖片 
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三、 說明營運方式及維護管理措施，預估前五年之收支狀況、收費標準說明

（於附件提供參考資料）、是否具有自給自足之能力與緊急連絡人等。  

 
本儀器將由胡裕民教授兼系主任保管，我們將服務收費標準降低，以爭取學

術界以及業界來申請測量，並可藉此增加學術或產學合作機會。我們的收費

標準請參見附件，預估前五年的收支狀況: (第一年保固) 

 第一年(元) 第二年(元) 第三年(元) 第四年(元) 第五年(元) 

預估支出 0 50,000 50,000 100,000 100,000 

預估收入 200,000 250,000 350,000 400,000 500,000 

預估淨收入 200,000 200,000 300,000 300,000 400,000 

 

 
四、 運用本設備之預期成果 

 
質化說明 

 
(一) 請列五年內預期完成之工作項目。 

 
1. 順利協助系所發展特色計畫之執行與後續的爭取! (讓科技部也知道

本校願意支出設備費來支持發展系所特色計畫) 

2. 完成“穩態太陽光模擬器”此貴重儀器建置以及申請測量計費服務流

程。 

3. 讓本系學生瞭解太陽能電池元件基本原理(理論)及光伏效應實驗測

量(實作)。 

4. 希望在四到五年之間回本。 

 

(二) 對於學術理論、研究發展及其他應用方面預期之貢獻。 

 
現今，溫室效應以及環境污染，使得人們相當重視能源相關的

議題，包括:如何開發環保的新能源以及如何再生能源。太陽能電池是

利用光伏效應將太陽能轉換為電能的一種能量採集科技。目前氧化物

薄膜異質結構太陽能電池亦是熱門的研究材料，其優勢在於低成本、

材料充足且無毒性，在應用上有摩天大樓可配備具透明且發電的窗

戶，以及透明的光電子元件等。雖然目前轉換效率偏低，且要能吸收
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光子來產生電荷載子，又要保持近透明的狀態，如何克服也引起研究

者的興趣與努力。 

我們從製程的改進、電子 / 原子結構的角度出發，對

p-Cu2O/n-ZnO、p-Cu2O/n-TiO2與 p-Cu2O/Ga2O3/n-AZO thin films 等異質

結構材料進行基礎科學研究；接下來希望本校能補助添購光焱科技股份

有限公司 (Enlitech)的穩態太陽光模擬器(型號 SS-X50)，儘快量測光伏效

應，以獲得開路電壓，短路電流密度，填充因數和功率轉換效率等光伏

效應參數。並從巨觀的物性量測得到與微觀量測結果間的關聯性，從而

對 p-Cu2O 太陽能光電轉換相關材料在學術研究與技術發展上給出建

議，相信此研究結果對基礎科學教育、應用科學與工業技術會有莫大的

幫助。 

 

(三) 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。 

 
(1).氧化物半導體薄膜材料基礎物理知識。 

(2).物理性質量測與分析經驗，提升思考能力與實驗技巧，培養科學研

究的興趣。 

(3).瞭解太陽能電池元件基本原理(理論)以及光伏效應實驗測量(實作)。 

(4).學習薄膜 I-V 電性以及光伏效應量測。 

 

 
(四) 計服務對象、儀器使用率（申請單位及跨院系使用率）、研究產出及收支

狀況等 

 
量化說明 

 
 預期服務時數： 1,000   時/年 

 預期服務件數：  500    件/年 

 預 期 收 入 ： 500,000   元/年 

 112/113 年貴儀服務所產出的資料，發表成論文估計  10  / 20  篇 
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其他（如：日前已獲補助之貴儀之量化成效） 

 
    2006 年補助本系購置“氣相沉積系統”(375 萬元)，此系統為本系第一套重要

鍍膜設備，所以在服務開放上較為嚴謹，故幾乎沒有申請服務，而該機台為本系

早期研究的機台，利用該機台，負責人胡裕民自 2008 年至 2017 年的 10 年間共

發表 16 篇高品質的期刊論文: 

1. Y.M. Hu*, Y.T. Chen, Z.X. Zhong, C.C. Yu, G.J. Chen, P.Z. Huang, W.Y. Chou, J. Chang, 

and C.R. Wang, “The morphology and optical properties of Cr-doped ZnO films 

grown using the magnetron co-sputtering method”, Appl. Surf. Sci. 254 (2008) 

3873-3878. (SCI, IF: 2.538, ▲:42) 

2. Y.M. Hu*, J.W. Chiou, T.C. Han, Y.T. Chen, C.W. Hsu, G.J. Chen, W.Y. Chou, J. Chang, 
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    而利用此重要貴重儀器設備，已經指導超過七十位大學部專題生，超過

十位碩士生畢業，碩士生畢業後就業的公司包括有: 台積電、日月光、華通、

群創、友達、中鋼等大公司。 

    此“氣相沉積系統”系統已使用逾十五年，機台早超過保固期限。雖然在

貴儀收費服務上沒有貢獻，但每年維修、真空零件更換以及真空幫浦設備上

的維修費用等，從幾萬到十幾萬元均由保管人胡裕民教授個人計畫經費支

付；此外，因為台電無預警跳(停)電而導致該“氣相沉積系統”系統之分子渦

輪幫浦損毀就有三次，前兩次維修費用六十幾萬亦由保管人胡裕民教授個人

計畫經費支付出。目前第三次毀損更需六十幾萬經費，保管人胡裕民教授已

無法負擔，目前儀器上只能改用機械幫浦，在經費拮據的情況下仍克難地執

行計畫。 
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參、 附件（請另附於本申請書後，勿直接寫在下方） 

一、 儀器估價單及儀器其他相關重要文件。 
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二、 同儀器三個學校或其他單位收費標準（依樣品個數、時數、校內、校外

使用等項目訂定收費標準）；若國內無相同儀器，請列出功能相近儀器三種

收費標準。 

 
1. 成大光電 

 
2. 清大材料 
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3.  

 

 
 
我們加以整理: 

 自行操作 委託代工 

 開機費 

(元/次) 

學界 業界 開機費 

(元/次) 

學界 業界 

成大光電 0 1. 校內學界

500 元/小時 

2. 校外學界 

  750 元/小時 

1000 元/小時 

 

0 1. 校內學界 

1000 元/小時 

2. 校外學界 

  1500 元/小時 

2000 元/小時 

 

清大材料 0 1. 校內學界

400 元/小時 

2. 校外學界 

  600 元/小時 

800 元/小時 

 

0 1. 校內學界 

750 元/小時 

2. 校外學界 

  1125 元/小時 

1500 元/小時 

 

國家奈米(南

區) 

0 15 元/分 

(相當於 900/小時) 

0 24 元/分 

(相當於 1440/小時) 

5000 元/小時 
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三、 系所同意書及經系（所）務會議審查通過之會議紀錄。 

(另檢附) 
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四、 儀器管理辦法 

(一) 依「國立高雄大學貴重儀器管理辦法」規定，凡本經費所購置之儀器設

備，均應訂定使用管理辦法，並將設備資訊及使用管理辦法公開於貴重

儀器中心網頁，供全校同仁使用。 

(二) 管理辦法內容應包含下列項目：（使用者可從此辦法得知所有關資訊） 

1. 儀器設備名稱: 穩態太陽光模擬器 

2. 服務項目: 校內外學術界與校外業界，亦分自行操作與委託代工。 

3. 開放時間: 星期一、三、五的早上 9:00 ~下午 17:00 

4. 儀器所在地點: 理學院 514-1 

5. 聯絡人資訊: 胡裕民教授兼系主任 

6. 收費標準: (初步擬定) 
 自行操作 委託代工 

 開機費 

(元/次) 

學界 業界 開機費 

(元/次) 

學界 業界 

高大應物 0 1. 校內學界

400 元/小時 

2. 校外學界 

  600 元/小時 

800 元/小時 

 

0 3. 校內學界 

750 元/小時 

4. 校外學界 

  1000 元/小時 

1500 元/小時 

 

 
7. 預約規則: 至高大貴儀中心網頁預約 

8. 操作步驟與方式（代為操作或自行操作，後者請附簡易操作手冊） 

9. （違規罰則） 

10. 其他 

其他任何有助申請及審查之相關資訊，如已受補助貴儀營運狀況、相關單位之配

合款預估（校外補助單位請附相關核定清單及原始申請計畫書、校內單位請附

院、系出具之證明於附件）等。 

 

返回議程 


